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BFX 34

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor

Anwendungen: Hochstromschalter, Relaistrelber, Leistungsverstérker, Strom bis 5 A

Besondere Merkmale:
® Hohe Stromverstarkung @ @ auch als Glutebesthitigtes Bauelement™
® Hohe Sperrspannung lieferbar:

1. nach VG-95211

& Verlustleistung 5W
2. nach GFW-HOD00 als TU 101

Abmeassungen in mm

02 FO5
J—r,.—
| Kollekior mit Gehadusa varbunden
Normgehause
S5C3DIN 41873
JEDEC TO 39
i Gewicht max. 159
TR I"l‘ L 'l‘-|: 12 -
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basgis-Sperrspannung Ueao 120 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uepo (5] v
Emitter-Basis-Sparrspannung Ugro 6 ¥
Kollektorstrom I B A
Gesamiveriustieistung
rHII'h =25°C Pl;;n; B0 mw
Teasa = 25°C Prai 5 w
Sperrschichttemparatur T 200 °c
Lagerungstemperaturbaraich Tag -55...4200 «c
Warmewlderstande Min. Typ. Manx.
Sparrschichi-Umngabung Ringa 200 KW
Sperrschicht-Gehduse Ripe 35 L0
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Kenngrofien Min. Typ. Max,
Tamb = 25°C
Kellektarreststrom
U =60V lees ™! 0 pA
Emitterreststrom
Upgp =4V [— 10 i
Kolleklor-Basis-Durchbruchspannung
l==5mA Uismyena 120 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 100 ma Usmscea T &0 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
fg=1mA Uprero B W
Kollektor-Sattigungsspannung
I =5 A g = 500 mA Upgsat ' 0,75 1 W
Basis-Sattigungsspannung
Iz =5 A, ig = 500 mA Ugggas ' " 1.3 1.6 Ud
Kollektor-Basis-Gleichstromyerhaltnis
Ueg =2V, lc=2A ez 1! 40 150
Transitfreéquenz
Upg = 5 W, iz = 500 mA, { = 20 MHz fy 70 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ugg =10V, =1 MHz Cran 100 pF
Emitter-Basis-Kapazitit
Upgg =05V, f=1MHz Ceaa 400 pF
Schaltzeiten
o = 5 A, gy = —lgy = 500 mA, Tym, = 25°C
Einschaltzeit tan 0.8 HE
Ausschaltzei Lan 12 T
F'G'hﬂ'.' -2V 0V
Py =i < 20 g
',—"- am Wi 380
lpsigps BV ] |
10 ) a Deelliosheg:
] L : e

ooy e
" 1M 4148

LREST

MeBschaltung fur: tn Ty

. b
' aQL =085 —; =00, t,=03ms
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